RECENZJA
Derobku naukowego i wyodrebnionego, jednotematycznego cyklu publikacii,
stanowiacych podstawe do ubiegania sie przez dr inz. Macieja Sibinskiego
o stopien doktora habilitowanego nauk technicznych

Niniejsza ocena zostata przygotowana na podstawie decyzji Centralnej Komisji ds.
Stopni i Tytutu Naukowego, na zlecenie Dziekana Wydziatu Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki | Automatyki Politechniki L.odzkiej z dnia 1 grudnia 2014 roku i wykonana w
oparciu o analize autoreferatu, zyciorysu naukowego, wykazu osiagniet w pracy
naukowej wraz w kopiami publikacji przedstawiajgcymi gidwne osiagnigcie naukowe, a
takze informacji uzupeiniajacych uzyskanych bezposrednio od Habilitanta.

1. Informacije ogélne
Dr inz. Maciej SIBINSKI jest absolwentem Wydziatu Elektrotechniki i Elektroniki,
Politechniki Lodzkiej z 1999 roku. Juz w trakcie studiow wykazywat predyspozycje do
pracy naukowo-badawczej, 0 czym swiadczy zatrudnienie na stanowisku asystenta-
stazysty w Instytucie Elektroniki Pt (od pazdziernika 1998) oraz mozliwosé odbycia
praktyki w Niemczech, Wtoszech oraz 5-cio miesiecznego stazu dyplomowego na
Uniwersytecie w Gent (Belgia). Uznanie pracy magisterskiej za najlepsza na
Politechnice kodzkiej w konkursie SNT-NOT oraz podjecie pracy w charakterze
asystenta w Instytucie Elektroniki PL to kolejne, wazne etapy w karierze naukowej
Habilitanta. W Instytucie podejmuje wspdlprace z Prof. Zbigniewem Lisikiem, w efekcie
kidrej powstaje rozprawa doktorska pt. Polikrystaliczne ogniwa sioneczne na bazie
CdTe, ktéra Habilitant broni w 2008 roku z wyrdznieniem nadanym przez Radg
Wydziatu Elekironiki, Elektrotechniki i Automatyki PL..

Od marca 2009 roku, do chwili obecnej pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze
Przyrzadow Potprzewodnikowych i Optoelekironicznych Politechniki t.odzkie;.

2. Ocena jednotematycznego zbioru publikacji przediozonego, jako osiagnigcie
habilitacyjne

Habilitant przedtozyt do oceny osiggniecie naukowe w formie jednotematycznego cyklu
_publikacji pt. .Wykorzystanie nieorganicznych i organicznych warstw iransparentnych
do poprawy parametrow elasfycznych ogniw slonecznych”. Wykaz publikagii
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dotyczacych wskazanego osiggniecia obejmuje 10 pozycji, w tym 9 stanowig publikacje
w periodykach naukowych, takich jak: Materials Science Engineering (2009, 2012x2),
Sensors (2011), Optica Aplicanta (2011), Optical Materials (2011), Materials Science in
Semiconductor Processing (2014), Microelectronics Engineering (2014x2). Ostatnig
pozycja jest rozdziat w monografii pt. Solar Cells-Thin Film Technologies o objetosci 21
stron. Wszystkie przediozone publikacje ukazaly sie w czasopismach znajdujgcych sie
w bazie Journal Citation Reports. Wiekszos¢ wskazuje na istotny, merytoryczny wkiad
Habilitanta w ich powstanie, ktérego odzwierciedieniem jest udziat procentowy {od 55
do 80% w pracach Nr 14, 6 | 9) potwierdzony stosownymi oswiadczeniami
wspotautorow. In minus jest to, 2e wszystkie prace sa wieloautorskie, a ilos¢ osdb
realnie zaangazowanych w powstawanie dziela wynosita od dwdch (praca Nr 2) do 5-8
(prace Nr 4, 6-8, 10). W jednej pracy udziat Habilitanta jest 16% i wymieniony jest on
jako ostatni wsrdd 7 autoréw i tfrudno mowic o istotnym wkiadzie merytorycznym.

Praca Nr 1-Novel construction of CdTe solar cell based on polyketanil structure
opublikowana w Maferials Science and Engineering, dotyczyla optymalizacji
wytwarzania cienkowarstwowych, polikrystalicznych struktur CdS/CdTe, jako punkt
wyjscia do aplikacji w elastycznych konstrukcjach ogniw stonecznych. Lektura tej pracy
pozostawia duzy niedosyt. W istocie jest 3 stronicowe opracowanie, gdzie tekst stanowi
ledwo 1 strong. Praca ta jest bardzo plytka od strony naukowej, a i recenzenci
wyzhaczeni przez edytora czasopisma nie podeszli do swoich obowiézkéw z nalezytg
staranno$ciag. Przykiadowo, wyniki analizy EDX podane w Tabeli 1 sa do drugiego
migjsca po przecinku, podczas gdy blgd metody jest znacznie wigkszy. Rysunek 1 w
podpisie informuje, ze jest to dyfraktogram rentgenowski, podczas gdy jest to spektrum
Z mikroanalizy EDX. Co wiecej, odczytana na osi rzednej ilosé zliczen (kilkadziesigt) nie
wystawia dobrej opinii znajomosci warsztatu dla operatora sprzetu. Stwierdzenie, ze
... re8uUlts were anafysed hy mechanical, opfical and elecirical measurements and
confronted with numerical modelling oufcomes...” nie jest poparte Zadnym materiatem
dowodowym. Woszystko fo powoduje, ze te prace trudno jest uznaé, za
pefnowartoSciowy dowéd potwierdzajacy osiagniecie naukowe Habilitanta.

Praca Nr 2-Innovative Elastic Thin-Film Solar Cell Structures, to rozdziat w ksigzce.
| tutaj mozna dostrzec szereg brakdéw i niedociagnieé. Rysunek 14 jest powtérzeniem
Rys. 3 z pracy Nr 1 bez powolania sie na zrédlo. Co wiece], jedyne prace na kiore
powotuje sie Autor pochodza z okresu sprzed doktoratu (Ref. 22, 24, 25). Wyijatek
stanowi konferencia ELTE (2010). Czytajac fragment zatytutowany Innovative
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polyerystaliine elastic structures, based on polymer subsirates odnosi si¢ wrazenie, Ze
zawarta jest w nim cata praca Nr 1. Fragmentem nowym jest cze$é dotyczgca Novel
carbon nanotube contacts for proposed devices, traktujgca o mozliwosci zastosowania
past na bazie nanorurek weglowych w charakterze transparentnych kontaktow
emiterowych. Co ciekawe, nie jest ona eksponowana w Autoreferacie, gdzie, temu
aspektowi poswiecone jest jedno zdanie z powotaniem si¢ na wyniki innych autordw
(Rys. 2.2. Ref. [95]). _

Praca Nr 3-Flexible temperature sensors on fibers, {0 kolejna ‘praca opisujaca
mozliwosé wykorzystania nanorurek weglowych do produkeji elastycznych warstw
polimerowych metodg sitodruku. Jednakze uzyskane wyniki odnoszone sg do
elastycznych czujnikéw temperaturowych. W podsumowaniu pracy nie ma stowa o
mozliwosci aplikacji w ogniwach stonecznych. Jest za to wyrazne stwierdzenie, ze , This
novel solution, verified by practical experiments, guarantees stable control of human
skin temperature and possibility of wide sensor application in texironics’. Ale juz w
Autoreferacie Habilitant pisze: ,...uzyskane wyniki zostaly bezposrednio wykoizystane
w foku prac nad wytworzeniem elektrod TCL na bazie MWCNT dla cienkowarstwowych
ogniw sfonecznych...”. Powoduje to nieodparte wrazenie, ze Habilitant w chwili pisania
pracy Nr 3 nie mial jeszcze jakiej$ konkretnej wizji swojego osiggnigcia naukowego.
Potwierdza to lektura pracy Nr 4-Carbon nanotube transparent conductive layers
for solar cells appfications, gdzie Autor sam przyznaje, Zze opisano w nigj pierwsze
proby ,...prakltycznego wykorzystania warstw na bazie wieloSciennych nanorurek
weglowych do konstrukeji elastycznej elekirody fransparentnej ogniw sfonecznych”
(Autoreferat str. 26). Jednakze wnioski z tej pracy nie sa bynajmniej budujace. Okazuje
sie, ze pomimo lepszych whasciwosci elastycznych, parametry optyczne i elektryczne
sq stabe i ,...CNT layers cannot be a competitive alternative to the currently existing
ITO..." ( str. 380).

Skutkiem tego jest, ze w pracy Nr 5-Relaxation of stresses in polystyrene-carbon
microcomposite resistive layers Habilitant pisze, 2e ,...alternalywg wobec
wykorzystania nanostiuktur weglowych.. jest wykorzystanie réznoradnych kompozycyi
polimerowych...”. Ta praca jednak rowniez nie dotyczy w swej istocie ogniw
stonecznych. We Wprowadzeniu jest mowa o mozliwym zastosowaniu ...flexible
thermo resistive layers in modern electronic appiication..., ale w odniesieniu do
Jextronics”, removable sensors” | thermoregulalion systems’. Powstaje, zatem
pytanie, na ile Praca Nr 5 jest dowodem potwierdzajacym glowne osiggniecie
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-Habilitanta? Pisze on w Autoreferacie (str. 30), ze ,...wykorzystanie fradycyjnych
wypelniaczy weglowych w pastach polimerowych przeznaczonych do nadruku
umoziiwia uzyskanie parametrow akceptowalnych w koniaktach bazowych
elastycznych ogniw stonecznych...”. Tego stwierdzenia, jak i nastgpnych dwéch zdan,
nie ma w oryginale pracy, co moze sugerowalé, Zze idea takiego, a nie innego
wykorzystania uzyskanych wynikow pojawita sie pdzniej. Niepokojaca jest tez uwaga,
ze ,...hie jest moZliwe wykorzystanie ich w charakterze kontaktéw TCL..", a przeciez
to TCL, zgodnie z propozycjg Habilitanta (str. 8-Autoreferat) pozwala rozszerzaé
stosowany zakres materiatowy (tutaj TCO) na organiczne materiaty elastyczne.

W pracy Nr 6-Comparison of ZnQ:Al, ITO and carbon nanotube transparent
conductive layers in flexible solar cells applications przeprowadzono badania
poréwnawcze wybranych warstw TCO 2z warstwami organicznymi zawierajgcymi
- nanorurki wegiowe. Badania te wykazaly, ze warstwy CNT majg znacznie lepsza
wytrzymatos¢ w tescie zginania. Dyskwalifikuje je tzw. transmitancja optyczna, ktdra w
oryginale pracy jest okresiana jako ,...far beneath those of ITO..."(str. 12897), podczas
gdy w Autoreferacie (sir. 32) mowi sie jedynie o ,....ograniczonej transmitancyi optycznej |
i skomplikowanej technologii wytwarzania pofgczen elekirycznych...”.

Praca Nr 7 jest jedyna, w ktdrej Habilitant wystepuje jako ostatni autor, aczkolwiek
deklarowany jest udziat 15% wsrad 7 autoréw. Praca ma szereg mankamentdw natury
edytarskiej | merytorycznej. W pierwszej czesci, po wprowadzeniu, od razu nastepuje
rozdziat ,Results and discussion” dla eksperymentéw z FTIR, DSC, AFM, UV-vis, |-V
bez tzw. ,Experimental procedure”. Ponadic na Rys. 3 nie podano powiekszen dia
mikrostruktur z mikroskopu optycznego. Ta czesé pracy konczy sie wnioskami
sugerujacymi, mozliwosé wystepowania efektu fotowoltait:znego w elastycznych
strukturach organicznych uzyskanych na bazie nowo opracowanych zwigzkdw
imidowych. Nastepnie pojawia sie rozdziat ,Experimental” opisujacy przygotowanie
zwigzkow imidowych, pomiary FTIR, DSC i obserwacje na mikroskopie optycznym,
AFM, charakterystyke pradowo-napicciowg. Ta czeSC pracy konczy sie nagle bez
podania konkretnych wnioskow. Dlatego tez bardziej czytelnym jest opis pracy w
Autoreferacie (str. 33), gdzie Habilitant stwierdza, ze ,...oddzieinym zagadnieniem jest
opracowanie efektywnych konfaktéw elastycznych dla tego lypu struktury, ze wzgledu
na niskg uzytecznosé warstw tlenkéw metali...”.

To prowadzi do Pracy Nr 8-Optical, efectrical and mechanical properties of indium
fin oxide on polyethylene terephthalate subsirates: Application in bulk-
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heterojuction polimer solar celfls. Miala ona na celu przeniesienie standardowe]
konstrukeji ogniwa [TO na elastyczne podioze PET. Jednakze udziat Habilitanta w
przygotowanie tej pracy wynosi 25% i nie jest decydujacy, zardwno od strony
koncepceyjnej, badawczej, jak i analitycznej prowadzacej do sformutowania wnioskdw.
Same wnioski nie sa zachecajace, poniewaz ,....ITQ layers on PET foils are not suitable
for dynamic bending conditions...”, a w innym miejscu “...All flexible devices tested
after 16 h exhibited very low photovoltaic effect even after encapsuiation.. . Zaréwno w
Autoreferacie (Rys. 8.3), jak i oryginalnej pracy (Fig. 4) catkowicie btedne sg podpisy
sugerujace powigkszenie x100 i x10 000.

W Swietle stabych wynikdow dla ITO, Habilitant poszukiwatl alternatywnego
rozwigzania, ktorym byt tlenek cynku (Praca Nr 9-AZO layers deposited by PLD
method as flexible transparent emiter electrodes for solar cells). Tlenek cynku
(ZnQ) jest obecnie materialem szeroko wykorzystywanym w fotowoltaice iszerzej
w optoelektronice ze wzgledu na korzystne parametry optoelektryczne. Zwiazek ten jest
nietoksycznym, powszechnie dostgpnym, tanim materialem o szerokoS$ci przerwy
energetycznej rdwnej 3,37 eV wiemperaturze pokojowej. Tlenek cynku jest
otrzymywany z pomoca technologil wzrostu krystalicznego w sposdb znacznie prostszy
od innych materialéw o szerokiej przerwie energetycznej. Z wymienionych powodow
zespot naukowy pod kierownictwem dr inz. Maciej SIBINSKIEGO przeprowadzit
eksperymenty majgce na celu sprawdzenie mozliwosci wykorzystania go w charakterze
transparentnych, elastycznych kontaktéw emiterowych ogniw stonecznych, zgodnie z
przyietym kierunkiem badan. Indywiduainym wkladem autora bylo zaproponowanie
wykorzystania metody PLD do wytworzenia warstwy TCL na bazie AZO na podtozach
elastycznych, jak réwniez dobdr rodzajéw podiozy, okreSlenie wymaganych
parametréow procesowych i materiatowych, a takze charakteryzacja otrzymanych
warstw i ocena wynikéw. W wyniku przeprowadzonych eksperymentdéw uzyskano
warstwy o korzystnych parametrach optoelektrycznych, okreslonych przez wartosci
transmitancji optycznej z zakresu 80%+80% w zakresie $wiatta widzialnego, uzyskujac
jednoczesnie rezystancjie na kwadrat rzedu 300 Q. Wystepowanie postaci amorficznej
AZO przetozylo sie takze na wysokg odpornoéé mechaniczng uzyskanej warstwy. W
teScie zginania dynamicznego otrzymano wzrost rezystancji dla optymalnej warstwy
AZQ na poziomie 34% po 200 zgieciach, co jest wartoscig o ponad dwa rzedy wielkosci
nizsza niz dla komercyjnych warstw ITO wykonanych meteda magnetronows. Réwniez
w przypadku zginania statycznego na walcach o réznych érednicach probek tlenkow
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metali na podtozu PET warstwa AZO wykonana metodg PLD odnotowaia najlepsze
wyniki, przewyZszajac znacznie rowniez komercyjnie wytwarzane warstwy ITO. Praca
Nr 9 jest bardzo wartosciowa i troche szkoda, ze Habilitant nie zdecydowat si¢ uja¢ w
niej szerszego spektrum badan. Uwazna lektura wszystkich osiggnie¢ dr inz. Macieja
SIBINSKIEGO pozwala odnalezé dwie inne prace opublikowane przez Habilitanta w
tym samym czasie w czasopismach o zasiegu krajowym, a stanowigce uzupeinienie
Pracy Nr ©;

M. Sibifiski, K. Znajdek, M. Gorski: Wykorzystanie ZnO w charakierze warstw TCL
ogniw sfonecznych nowej generacji. Przegiad Elektrotechniczny nr 7/2013 ss. 300-304.
K. Znajdek, M. Sibiiski, K. Tadaszak, W. Posadowski: Weryfikacia mozliwosci
zastosowania cienkich warstw TiO: w charaklerze {ransparentnych pokryé
przewodzacych ogniw  slonecznych  réznych typéw. Elektronika-Konstrukcie
Technologie, Zastosowania nr 5/2013 ss. 24-27.

Mozna w nich znalezé szczegdly procesu technologicznege PLD i dobér jego
parametrow w celu uzyskania jak najlepszych wiasciwosci elastycznych warstw Zn0O, a
takze wyniki pomiaréw skladu, morfologii powierzchni i fransmitancji optyczne] warstw
uzyskanych w roznych wariantach procesu, eksperymenty obejmujgce dostosowanie
sputteringu magnetronowego do potrzeb nakfadania warstw na foliach PET bez ich
degradacji i przy zachowaniu jak najlepszych parametréw warstw TiO2 (w tym
zastosowanie obrotowego podajnika i nieciggtej metody nakiadania), a takze pomiary
parametrow i poréwnanie oftrzymanych warstw oraz ocena ich stosowalnoSci w
fotowoltaice.

Zamykajaca cyk! publikacji Praca Nr 10 -improvement of the solar cell efficiency
by the ZnO nanoparticie layer via the down-shifting effect z niezrozumiatych dla
Recenzenta powoddw ma nietypowsa kolejnosé autoréw. Autorzy zagraniczni, ©
znacznie mniejszym wkladzie merytorycznym, zajmujq bardziej eksponowane miejsca.
Jest to mylgce, podczas gdy sama praca jest bardzo istotna z punktu widzenia oceny
osiggnigcia naukowego Habilitanta. W Pracy Nr 10 Habilitant korzystajgc z wynikow
doswiadczen uzyskanych dla aplikacji tlenku cynku, jake warstwy kontaktowe),
przeprowadzit badania w celu poszerzenia jego aplikacji do konwersji dtugosci fali
swiatla absorbowanego przez ogniwo, co jest jednym z praktycznych sposobow
podniesienia sprawnosci ogniw stonecznych. Stafo sie to mozliwe dzigki wykorzystaniu
konwerteréw dtugosci fotondéw swiatta na bazie fotoluminescencji i dopasowaniu
diugosci jego fali do optimum sprawnosci fotokonwersji danych ogniw stonecznych.
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Przy dokfadniejszym opisie prowadzonych prac eksperymentainych i technologicznych
z zakresu warstw konwerterow diugosci fali $wiatta na bazie ZnO NP's przychodza z
pomocyg prace Autora o zasiegu lokalnym.

K. Znajdek, M. Sibiriski, A. Apostoluk, Y. Zhu, B. Masenelli: Warstwy nanoczgstek ZnQO
do zastosowari w ogniwach fotowoltaicznych, Materiaty XI Konferencji Naukowsj
ELTE2013, s. 443-444, Ryn, 16-201V 2013.

A. Apostoluk, Y. Zhu, B. Canut, B. Masenelli, J-J Delaunay, K. Znajdek, M. Sibiniski:
 Investigation of luminescent properfies of ZnQ nanoparticles for their use as a down-
shifting fayer on solar cells, Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State
' Physics Volume 2, Issue 12, 2013, |

W nich znajduje sie m.in. opis koncepcji wykorzystania luminescencji w ZnO NP's do
przesuniecia widma s$wiatta i wykorzystania, jako konwertera w elementach PV oraz
pomiary, opis wytwarzania warstw ZnO metodg LECBD (Low Energy Cluster Beam
Deposition), analiza wlasciwoséci optycznych nanoczastek ZnQO w zaleznosci od ich
stechiometrii. Ponadto przedstawiono, oprécz koncepcji wykorzystania w fotowoltaice,
poréwnanie symulacyjne charakterystyk wydajnosci kwantowej ogniw roznych typow i
wskazanie mozliwosci poprawy konwersji w zakresie fal krotkich w poszezeg6inych
kategoriach, analize TEM, RBS i luminescenciji otrzymanych warstw oraz optymalizacje
procesu LCBD pod katem optymalnych w fotowoltaice parametréw otrzymanych warstw
luminescencyjnych. |

Podsumowujge, nalezy przypomnie¢, e gléwnym zadaniem Habilitanta
wykonanym w ramach prac prezentowanych w monotematycznym cyklu
publikacji, bylo wylonienie materiaiéw i opracowanie technologii wytwarzania
elastycznych warstw przewodzacych spelniajacych wymogi stawiane
transparentnej elektrodzie emiterowej cienkowarstwowych ogniw stonecznych w
celu zapewnienia najwyzszej sprawnoéci i odpornos$ci mechanicznej tego typu
agniw. Nie byto to tatwym zadaniem dla Recenzenta i wymagato niekiedy zapoznania
sie z innymi pozycjami dorobku naukowego Habilitanta, niewykazanymi w cyklu
monotematycznych publikacji. Zabrakio tutaj Habilitantowi froche intuicji, a przewazyta
cheé wyeksponowania pozycji o najlepszym IF. Co wiecej, Habilitant nie wykorzystat do
korica szansy zwrdcenia uwagi na istote swoich osiagnie¢. Przedstawione na str. 43-44
Autoreferatu  podsumowanie jest bardzo Iakoniczne | dopiero dostarczenie

dodatkowych wyjasniers w duzej czesci zaspokoito oczekiwania Recenzenta.
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Majac to na uwadze moiZna powiedzieé¢, ze zasadniczo w sposdb zadawalajacy
zaproponowano nowe podejscie do zagadnienia wytwarzania tego typu
kontaktow, wprowadzajac w miejsce dotychczas stosowanego pojgcia tlenkow
przewodzacych TCO szersze, obejmujace elastyczne warstwy. fransparentne
wykonane réwniez na bazie materialow organicznych-TCL. W ten sposéb dr inZ.
Maciej SIBINSKI wnidst wartosciowy wkiad w rozwdj dyscypliny naukowej
elektronika, a zwlaszcza do wiedzy z zakresu elastycznych kontaktéw ogniw
stonecznych ze szczegdlnym uwzglednieniem transparentnych kontaktow

emiterowych.

2. Ocena innych {(poza zbiorem jednotematycznym publikacji) osiagnigé
naukowych i zawodowych _

Omawigjac inne osiggniecia Habilitanta nalezy stwierdzié, ze w dostarczonej

dokumentacji brakowato informacji wynikajgcych z Rozporzadzenia MNiSzW z dnia 1

wrzesnia, a sformalizowanych w komunikacie CK Nr 3/2012. Informacje te zostaly

przekazane w terminie pézniejszym na prodbe Recenzenta.

Dr inz. Maciej SIBINSKI w okresie 7 lat pracy na stanowisku adiunkta w Politechnice

todzkiej {czyli od ostatniego awansu naukowego) zgromadzit zastugujgcy na uwage
dorobek naukowy. Obejmuje on 24 artykuly w czasopismach oraz 18 opublikowanych
wystgpien konferencyjnych opartych o wyniki wiasnych badani. 18 publikacji ukazato sig
w periodykach o zasiegu miedzynarodowym (12 prac z JCR), aczkolwiek bez prac
samodzielnych. Dorobek ten uzupetniony jest 33 doniesieniami konferencyjnymi, przy
czym 19 z nich to referaty wygloszone przez Habilitanta. Sg to osiagniecia znaczace,
aczkolwiek wiekszo&é konferencji odbylo sie na terenie kraju, a jedynie 6 z nich to
konferencje zagraniczne, z ktorych warto wymienié  European Workshop on
Transparent Conductive Materials (2012) oraz 39% JEEE Phofovoltaic Specialists
Conference (2013).
Ponadto Habilitant jest autorem 3 rozdziatow (razem 61 stron} w podreczniku
Technologie optoelekironiki, 2 innych w wydawnictwach zwartych, jakie ukazaly sie w
wyniku realizacji projektu z Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki w roku 2010 oraz
wartosdciowego opracowania innovative Elastic Thin-Solar Cell Structures (21 stron) w
ksigzce Sofar Celfs-Thin Film Technologies, jaka ukazala si¢ w chorwackim
wydawnictwie InTech w 2011 roku.



Wszystkie te osiagnigcia przekiadajg sie na sumaryczny impact factor wedtug listy
Journal Citation Reports (JCR)- 16,87 w roku 2014. Liczba cytowart oraz Indeks
Hirscha wyliczone w parciu o baze Web of Science nie s3 moze imponujace, ale trzeba
pamieta¢, ze od czasu obrony pracy doktorskiej minefo niecate 7 lat, a dorobek
publikacyiny Kandydata przed obrong doktoratu byt raczej niewielki. Warto tez
odnotowaé, 2ze Indeks Hirscha wzrést o dwa punkty w frakcie postepowania
habilitacyjnego.

Na uwage zasluguje tez fakt, ze dr inz. Maciej SIBINSKI, obok nieztego dorobku
naukowego, moze pochwalié sie 2 przyznanymi patentami oraz 6 zgtoszeniami
patentowymi, z ktérych 4 przypadaja na ostatnie 3 lata. Dodaé to tego nalezy takze
zgtoszenie wzoru uzytkowego. Habilitant byt tez wspdlautorem projekidw instalacyjnych
wykorzystujacych odnawialne Zrédia energii oraz opinii wykonywanych na zaméwienie,
jak na przyktad: Opinia o innowacyjnodci procesu produkcji energii elektrycznej z
promieni stonecznych w firmie ERKADQ (2013) czy tez Opinia o innowacyjnosci
Procesu konwersji energii eleklrycznej produkowanej w instalacji fofowoltaicznef w
firmie ALCO (2013).

Kandydat uczestniczyt w 11 projektach badawczych, krajowych i zagranicznych.
Recenzent wyrdznitby tutaj przede wszystkim kierownictwo w projekcie typu OPUS
(2012-2013) oraz akitywne uczestnictwo w POKL  Naukowcy dfa gospodarki
wofewddziwa fodzkiego (2012-2013), kitbre przetozyio sie takze na dorobek w postaci 3
rozdziatbw w monografii. Uczestniczyt takze w programie miedzynarodowym
POLONIUM-New solutions for solar cells dowrn converters, w latach 2012-2013.

Habilitant wygtosit 25 referatéw na miedzynarodowych i krajowych konferencjach
tematycznych. Ponadto byt wspoétautorem 45 komunikatow, bgdz posterdw. Ten aspekt
dziatalnoSci naukowej Habilitanta uzupeiia funkcja Przewodniczgcego Komitetu
Organizacyjnego 9th International Workshop on Expert Evaluation and Confrol of
Compound Semiconductor Materials and Technaologies (2008) oraz cztonkiem Komitetu
Organizacyjnego Konferencji Therrnic : MicroTherm, aczkolwiek te dwie ostatnie
aktywnosci przypadajg na lata 2000 i 2003, czyli przed uzyskaniem stopnia doktora.

Zgromadzit tez, co zrozumiate ze wzgledu na charakter pracy, pokazny dorobek
dydaktyczny i popularyzatorski, na ktéry sie sktadajg m.in. opracowanie i prowadzenie
przedmiotu Niekonwencjonaine Zrédla Energii (2004), opracowanie programu i
przygotowanie materialtdw wyktadowych oraz d&wiczenn laboratoryjnych  bloku
przedmiotoéw Alfematywne Zrodia Energii {2009) oraz Odnawialne Zrédfa Energii
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(2009), Fotowoltaika (Podstawy Fotowoltaiki oraz Projektowanie Instalacji
Fotowoltaicznych)-2012. Prowadzit liczne szkolenia z ww. tematyki na przestrzeni iat
2007-2012. |

Dr inz. Maclej SIBINSKI byt promotorem gtownym lub samodzielnym 21 prac
dyplomowych magisterskich i inzynierskich z zakresu elektroniki na Wydziale
Elektrotechniki, Elektroniki Informatyki i Automatyki Politechniki t6dzkiej oraz Wydziale
Mechanicznym Politechniki tddzkiej w latach 1999-2014. Jest takze promotorem
pomocniczym pracy doktorskiej Elastyczne ogniwa fofowoltaiczne wykonywanej przez
mgr inz. Katarzyne Znajdek na macierzystym wydziale EEIA {(otwarcie przewodu
dokiorskiego- 2012).

Habilitant odbyt takze szereg stazy, zwtaszcza w okresie poprzedzajacym uzyskanie
stopnia doktora, w tym w Belgii w State University of Gent, piroczny staz dyplomowy
zwigzany z realizacja pracy Cadmium-teiluride solar cells (1999) oraz tamze
miesieczny staz technologiczny ukierunkowany na zaprojektowanie architektury ukiadu
IPM, ASIC (2007). Na uwage takze zastuguje szkolenie w ramach projekiu SOLTRAIN-
Solar-Training we Freibergu w Niemczech zakohiczone przyznaniem certyfikatu
instruktora (2004). '

Habilitant byt recenzentem projektéw zgtaszanych na Polsko-Szwajcarski Program
Badawczy (2010) oraz juz po zlozeniu wniosku habilitacyjnego w programie luventus
Plus. Recenzowat artykuty zgloszone do publikacji w takich czasopismach jak: Physica
Status Solidi (x1), Microelectronic Engineering (x1) Journal of Non-Crystalline Solids
(x1), Material Science & Engineering B (x1), Joumal of Physics Conference Series (x2)
Materials Science-Poland (x1) Acta Physica Polonica A (x1) oraz w kilku czasopismach
krajowych oraz materiatéw konferencyjnych.

Dr inz. Maciej SIBINSKI byt czlonkiem komisji oceniajacej wnioski stypendialne
doktorantéw w ramach programu POKL- innowacyjna dydakiyka bez ograniczen -
zintegrowany rozwdj Politechniki L6dzkiej -zarzgdzanie uczelnig, howoczesna oferta
edukacyjna i wzmacnianie zdolnosci do zatrudniania, takze os6b niepeinosprawnych
(2008-2010) oraz Wydziatowej Komisji Nagréd WEEIA (2008-2014).

Posiada certyfikat Instruktora z zakresu fotowoltaiki UE SOLTRAIN. Skonczyt kurs
pedagogiczny oraz uzyskat certyfikat nauczyciela w systemie e-learning Polskiego
Uniwersyteti: Wirtualnego.

Za swojg dziatalnosé naukowa oraz dydaktyczng otrzymat kilka nagrdd i wyrdznien,
z ktorych dwa dotyczg pracy magisterskiej, jedno konferencji naukowej, ale
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najwazniejsze to 2wycigstwo w konkursie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na
Stypendium Konferencyjne lll edycja 2003, stypendium POKL dla miodego doktora w
ramach projektu /nnowacyjna dydakiyka bez ograniczen - zinfegrowany rozwof
Polifechniki todzkiej -zarzgdzanie uczelnig, nowoczesna oferta edukacyjna i
wzmacnianie zdolnosci do zalrudniania, takze osob niepeinosprawnych (2009) oraz
Medal Brazowy Za Dlugoletnia Stuzbe na Politechniki £édzkiej (2010).

Nalezy zatem stwierdzié, ze dr inz. Maciej SIBINSKI speinia prawie wszystkie
kryteria wymienione w rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZzszego z dnia 1
wrzeénia 2011 roku, a takze podane przez CK w Komunikacie Nr 3/12.

3. Podsumowanie

Dr inz. Maciej SIBINSKI jest specjalista w zakresie elektroniki, w szczegélnosci
ukierunkowanym na projektowanie, wytwarzanie i charakterystyke przyrzadow
optoelektronicznych, a zwlaszcza ogniw stonecznych. W tym zakresie uzyskat
szereg oryginalnych wynikow. W okresie 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora
bardzo znaczaco powigkszyl swéj dorobek naukowy i w stopniu dobrym
rozpowszechnit wyniki swoich prac w skali miedzynarodowej. '

Wyodregbniony cykl jednotematycznych publikacji stanowi wartosciowy wkiad w
rozwdj dyscypliny elektronika, a 2zwlaszcza transparentnych podiozy
elastycznych w ogniwach sionecznych, niemniej jednak dostarczony w tym
wzgledzie material (publikacje i autoreferat) zawieraja istothe mankamenty.
Pozostale osiggnigcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zastuguja na oceng
ponad dobra.

Zatem moge stwierdzié, ze dr inz. Maciej SIBINSKI na poziomie prawie dobrym
speinia wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego
nauk technicznych i wnosze o nadanie Jemu tego stopnia naukowego.
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